
COMPONENTES ACTIVOS 
 

Circuitos integrados    

Compuertas lógicas   

No. Nombre Características Precio  +10 PZS 

7400 NAND 

 
 

A B Y 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

$ 15.00 c/u 

 

$ 13.00 c/u 

7404 NOT 

 

A Y 

0 1 

1 0 $ 7.50 c/u 

 

$ 6.00 c/u 

7408 AND 

 
 

A B Y 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

$ 12.00 c/u 

 

$ 10.00 c/u 

7414 
NOT - 
TRIGGER 

 
**Inmune al ruido, disparador. 

A Y 

0 1 

1 0 $ 40.00 c/u 

 

$ 35.00 c/u 

7432 OR 

 
 

A B Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

$ 10.00 c/u 

 

$ 8.50 c/u 

7486 XOR 

 
 

A B Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

$ 8.00 c/u 

 

$ 7.00 c/u 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPONENTES ACTIVOS 
 

Transistores    

Compuertas lógicas   

No. Nombre Características Precio  +10 PZS 

2N2222 
NPN – 
Amplificador de 
propósito general 

 

Emisor: 40 V 

Frec: 300 MHz 

Colector: 1 A 

hFE: 35 

Temp: 150 C 

$ 3.00 c/u 

 

$ 2.80 c/u 

BC547 
NPN –  
Transistor 
propósito general 

 

Emisor: 45 V 

Frec: 300 MHz 

Colector: 100 mA 

hFE: 110 

Temp: 150 C 

$ 3.50 c/u 

 

$ 6.00 c/u 

TIP31C 
NPN –  
Transistor bipolar 
media tensión  

 

Colector: 100 V 

Frec: 3 MHz 

Colector: 3 A 

hFE: 10 

Temp: 150 C 

$ 9.00 c/u 

 

$ 10.00 c/u 

TIP32 
PNP –  
Transistor Gauge 
individual  

 

Emisor: -40 V 

Frec: 3 MHz 

Colector: -3 A 

hFE: 25 

Temp: 150 C 

$ 11.00 c/u 

 

$ 35.00 c/u 

TIP41C 

BJT – NPN 
Transistor de 
potencia 
complementaria 

 

Colector: 100 V 

Frec: 3 Mhz 

Colector: 6 A 

hFE: 75 

Temp: 150 C 

$ 9.00 c/u 

 

$ 8.50 c/u 

TIP42 
BJT – PNP 
Transistor Gauge 
individual 

 

Emisor: -40 V 

Frec: 3 MHz 

Colector: -6 A 

hFE: 30 

Temp: 150 C 

$ 9.00 c/u 

 

$ 7.00 c/u 

TIP122 
NPN – Darlington 
Transistor 

 

Emisor: 100 V 

Frec:  

Colector: 5 A 

hFE: 1000 

Temp: 150 C 

$ 9.00 c/u 

 

$ 7.00 c/u 

IRFZ44N 
MOSFET –  
Canal N 

 

Drenador: 55 V 

Drenador: 49 A 

Disispacion: 83 W 

Umbral: 2.1 V 

Temp: 175 C 

$ 9.00 c/u 

 

$ 7.00 c/u 

 


